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摘要(译)

面内切换模式有源矩阵型液晶显示装置包括第一基板，与第一基板相对
设置的第二基板，以及夹在第一和第二基板之间的液晶层。第一基板包
括薄膜晶体管，每个与要驱动的像素相关联的像素电极，施加有参考电
压的公共电极，数据线，扫描线和公共电极线。液晶的分子轴在与第一
基板平行的平面中通过与第一基板的平面基本平行的电场旋转，从而显
示某些图像。公共电极由透明材料构成，并形成在比数据线更靠近液晶
层的层上。除了数据线位于扫描线附近的区域之外，公共电极完全重叠
数据线。液晶显示装置还包括在公共电极完全与数据线重叠的区域中的
不透光层。不透光层包括黑色矩阵层，其宽度小于公共电极的宽度。
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